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Einteilung

o Speiak@.rz.ugr&fﬂf

o z.B. serieller oder
wahlfreier Zuqgriff

@ Datenhaltung

o z. B, fluchtiq oder
meamem&
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Spewherwg wd
Datenhaltuing

@ Fluchtiger
Halbleibers peicher

® Permahnenter
Halbleilters peick@x

Semhpmmamemﬁm
Halbleibers peicher
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Fluchtiger
Hatbi@.&em[pe&cke\*

o Speicherinhalt geht verloren

@ Dauerhafte Enerqgieversorquing
notwendiq oder Speicherinhalk
muss aufqgefrischt werden.

3 B@.E,spi;ei@;: DRAM, SKAM

o Anwendung: Arbeitsspeicher
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Permanenter
Hatbi@.&em[pe&cke\*

d Fes &wev%spewhm

W

o Speicherinhall ist fest ,verdrahtet
oder unverdnderbar gespeichert.

o Be&s[pi@.{e: KOM, PROM

o Anwendung; B&ri&bssy%em,
Firmvware
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‘Semi;mfaer nmahnenter
Hatbi@.&em?e&cke\*

) ﬁes&wer%spewher

8 Permanente und veranderbare
Speicherung

@ Beﬁs[ﬂ&et@.: EPROM, EEPROM, Flash
Memory, FKAM, MKAM

0 Anwendung: Ersabz fur EPROM und
EETROM
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KOM

8 Read O-Mi.j Memory
& wnur lesbar

® wnicht veranderbar

Anwemdw«g:
Programmspeicher
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tROM

@ Programmable ROM
& eimal programmi&rb&r

® wnicht veranderbar

Anwemdw«g:
Programmspeicher
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ETROM

Erasable Programmable ROM

mik ulkbraviolettenn Lichk
L&schbar

nichtfliichtiger Speicher

Anwendung: Programm-
und Dakewns Pemher
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EEPROM

@ Electricaly Erasable PROM
o elektrisch Loschbar
@ wnichtfliichtiger Speicher

@ Anwendung: Programm-
und ba%emspeiaker
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~lash Memary

o elekbrisch beschreib-/Loschbar
@ wnichtfliichtiger Speicher

@ Zugriff nur auf mehrere kyte
grofe Datenblocke

@ Anwendung: Massenspeicher,
Speéakeﬂmv%es«, UsB-Sticlks, SSDs
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Speiﬂkérdaak%e VO
~lash Memorj

o Single-Level-Cell (SLC): 1 Bit bzw, 2
Zusktande pro Spe&cherzeue

o Mulki-Level-Cell (MLC): 2 Bit bzw. 4
Zuskande pro Spewk@.rzeu.@.

o Triple-Level-Cell (TLC): 3 Bit bzw. ¥
Zuskande pro Spamker.z.eti.@.

? Qu&druptemLevetheu (QLC): 4 Bitk bzw. 16
Zuskande pro Speickérz.@.ue
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IKAM

@ Random Access Memory
® wahlfrei adressierbar

8 elekebrisch les— und
schreibbar

8 keine dauerhafte
Datenhalbtuing
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SKAM

@ Syeiaherzettez ﬁtipwﬁwp
@ statische Datenhalbtung

o kurze Zuqriffszeit

@ geringe Speicherdichte

0 Anwendung: Register, Cache,
Putfer
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DIKAM

) Spewkerz.eu.e: Transistor mik
Kowndewnsator

o dynamische, verlustbehaftete
Datenhaltung, daher Refresh notwendiqg

o hohe Speiakerdi&h&e
o billiger und langsamer Speicher

o Anwendung: Arbeitsspeicher
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SDIKAM

@ Synchronous DRAM

@ synchron zum Systemtakt

o Zugriffe flexibel programmierbar
@ digitales Datenblatt (SPD-EEPROM)

3 AMW@Md&uMg: Arbe&%sspewker
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Impressum

& Evrstellk vown: Pakrick Schinabel
® Erstellk am: 2019-0&-18

d Version: 1
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